






















































专利名称(译) 具有高孔径比的有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 US9997581 公开(公告)日 2018-06-12

申请号 US14/939079 申请日 2015-11-12

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM YONGMIN
KIM JEONGOH
BEAK JUNGSUN
NAM KYOUNGJIN
YUN JEONGGI

发明人 KIM, YONGMIN
KIM, JEONGOH
BEAK, JUNGSUN
NAM, KYOUNGJIN
YUN, JEONGGI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56 H01L27/12

CPC分类号 H01L27/3265 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L27/3262 H01L51/5206 H01L51/5253 H01L51/56 
H01L2227/323 H01L27/124 H01L27/1248 H01L27/1255 H01L27/1259 H01L27/322 H01L27/3272 
H01L21/027 H01L21/77 H01L27/3244 H01L2021/775

优先权 1020140156625 2014-11-12 KR

其他公开文献 US20160133682A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

有机发光二极管显示器包括其中限定发射区域和非发射区域的基板;设置
在衬底上的非发射区域中的薄膜晶体管;设置在薄膜晶体管上的钝化层;第
一存储电容器电极和第二存储电容器电极，所述第一存储电容器电极和
第二存储电容器电极在所述发射区域中叠置在所述第一存储电容器电极
和所述第二存储电容器电极之间，设置在第二存储电容器电极上的覆盖
层;以及设置在所述外涂层上的阳极，所述阳极通过穿过所述外涂层的外
涂层接触孔与所述第二存储电容器电极的一侧接触，并且通过设置的钝
化层接触孔与所述薄膜晶体管的一部分接触在覆盖层接触孔中并穿透钝
化层。
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